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Korabbi eredmények @
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Amorf szerkezet kristalyos fazisok nélkdil

Hidrogénezés hatasara nanométer
nagysagrendd poérusok alakulnak ki

N. Hegedis, etal., Examination of the Hydrogen Incorporation into Radio
Frequency-Sputtered Hydrogenated SiNx Thin Films, Coatings 2021, 11, 54.
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Korabbi eredmények @
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Si-N, Si-H és N-H
vegyértékrezgésekhez
tartozo csucsok

Az Arrhenius-egyenletbdl
szamitott aktivaciés energia
(~2.2 eV) molekuléris
hidrogén tavozasara utal
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Molekuléris formaban
beépllt hidrogén jelenléte
(ERDA)




Berg-modell, parameéterek
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Berg-modell, mintakészités @
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Berg-modell, eredmények
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Osszefoglalas @

* A hidrogén beépllésének folyamata RF porlasztas soran leirhatd a
Berg-modellel Si:H rétegek levalasztasara vonatkozoan

* A modellezés a hidrogén atomok és a Si- MP\Q‘\\(
céltargy atomjai kozotti reakcio gU M
valdszin(iségére kis szamot eredményeztek, /__Avf
mely utal a hidrogén rétegbe vald korlatozott IR
beéplilésére \/

* Afentiek miatt a szilicium vegyuletek, példaul SiO, vagy I

Si;N, hidrogénezése RF porlasztassal alacsony
hidrogénmennyiség mellett célszer(




Konferenciak, publikaciok

* N. Hegedus, R. Lovics, M Serényi, P. Petrik, Cs. Balazsi, K. Balazsi, Interpretation of
hydrogen incorporation into amorphous silicon by reactive sputtering, International
Conference on Thin Films, 2020. november 22-26, virtualis konferencia, (poszter
prezentacio)

* N. Hegedus, Cs. Balazsi, K. Balazsi, Hydrogen effect on the optical and mechanical
properties of SiN thin films on Si wafers and glass, 45th International Conference and
Expo on Advanced Ceramics and Composites, 2021. februar 8-12, virtualis konferencia
(absztrakt elfogadva poszter prezentaciora)

* N. Hegediis, R. Lovics, M. Serényi, Zs. Fogarassy, P. Petrik, J. Mihaly, Zs. Zolnai, Cs. Balazsi,
K. Baldzsi, Hydrogen formation in Radio Frequency (RF) hydrogenated silicon nitride thin
films, International Conference on Thin Films, 2020. november 22-26, virtudlis
konferencia, (szobeli el6adas)




Konferenciak, publikaciok

* N. Hegedis, R. Lovics, M Serényi, Zs. Zolnai, P. Petrik, J. Mihaly, Cs. Balazsi, K. Balazsi,

Examination of the Hydrogen Incorporation into Radio Frequency-Sputtered
Hydrogenated SiNx Thin Films, Coatings 2021, 11, 54. (folyodiratcikk, IF = 2.436)

N. Hegedus, R. Lovics, M. Serényi, Zs. Fogarassy, P. Petrik, J. Mihaly, Zs. Zolnai,
Cs. Balazsi, K. Balazsi, Hydrogen formation in Radio Frequency (RF)
hydrogenated silicon nitride thin films, cikk folyamatban

N. Hegedis, M. Furkd, K. Balazsi, C. Balazsi, Kornyezetbarat energiatermelés,
energiahatékonysag és kozlekedés szempontjabdl kritikus Gvegek, keramiak és
fémek, Anyagok Vilaga, birdlat alatt




* Tovabbi cikkek publikalasa

* Berg-modellezés folytatasa, kiterjesztése SiN,:H
rétegekre vonatkozdan

* Egyéb levalasztasi paraméterek (pl.: feszliltség, N2 és
Ar-gaz mennyiség hatasanak vizsgalata a levalasztott
rétegekre vonatkozdan)
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Kdszonetnyilvanitas

. Balazsi Csaba' (témavezetés)
1 Energiatudomanyi Kutatokozpont

. BalaZSi Katalinl (témavezetés) 2 Természettudomanyi Kutatokdzpont

. Lovics Riku! (RF-porlasztas)

. Serényi Miklos! (RF-porlasztas, Berg modellezés)

. Mihaly Judith? (FTIR-mérések)

. Petrik Péter! (SE-mérések)

. Zolnai Zsolt! (ERDA-mérések)

KOoszonom a figyelmet!




